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گیΎاهرتس در ͳگرافن ِ مدار

یِ اجزا میرسد نظر به اما دارد. ادامه همواره ͳترˇنیال یِ مداها و اجزا ِ کوچΈ-شدن یِ برا تقاضا

یِ انΎیزها از ی Έی این ننند. کار ͳخوب به 10 nm از کوچتر یِ اندازه�ها در ،ͳسیلیسیم ِ معمول

این با بودند نتوانسته کنون تا اما است. گرافن) ویژه (به بعدی دˇ ِ مواد از ساخته-شده یِ اجزا به توجه

ساخته-شده، بˇعدی دˇ ِ مواد با کنون تا که ی مدار سریعترین بسازند. سری΄ یِ مدارها مواد ِ اخیر یِ دسته

در ͳفعل یِ تجاری یِ مدارها از ی خیل که ی حال در میند. کار 50 MHz ِ-بالا دست- ِ بسامد در

که اند ساخته (ͳگرافن ِ نوسانساز Έی) ͳگرافن ِ مدار Έی حالا مینند. کار گیΎاهرتس یِ بسامدها

.[1] میند کار 1.28 GHz ِ بسامد در

[1] ACD Nano 7 5588


